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Teilenummer JAN1IN6473US
Hersteller Microsemi
Beschreibung TVS DIODE 24VWM 41.4VC GSQMELF
Kategorie Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus 2646 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) 24V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp 41.4V
Spannung - Aufteilung (min.) 27V
Unidirektionale Kanale 1
Art Zener
Supplier Device-Gehause G-MELF (D-5C)
Serie Military, MIL-PRF-19500/552
Stromleitungsschutz No

Betriebstemperatur -55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsat SufaceMount
Strom - Spitzenimpuls (10/ 1000s) WA
Kapazitit @ Frequenz e

Anwendungen General Purpose
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TVS DIODE 15VWM 26.5VC

JAN1NG6471
Microsemi Corporation
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